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Introducao |

Filmes finos condutores vem sendo desenvolvido
com maior frequéncia, o 6xido de indio dopado com
estanho (ITO) ¢é amplamente utilizado como
eletrodos em varios dispositivos opticoeletrnicos,
devido as suas propriedades Opticas. Neste trabalho
preparou-se as solu¢des de cloreto de indio e
cloreto de estanho na proporgdo 9:1, essa solucéo
foi submetida ao processo de pirélise de aerossol, a
amostra foi obtida na forma de pd, a qual foi
caracterizada por difragdo de raios X (DRX) e
microscopia eletrbnica de varredura (MEV).
Preparou-se uma suspensdo do p6 em TEOS,
etanol e 4gua, apos vigorosa agitacdo a suspensao
foi armazenada a uma temperatura de 15°C por 4
semanas, ap6s esse periodo de envelhecimento
foram preparados 4 filmes finos através da técnica
de dip-coating com velocidade de 50 mm/min e 1
deposicdo sobre substrato de vidro, os filmes foram
denominados DSV-02. Os filmes sofreram
tratamento a laser com preenchimento de 50, 75 e
95% da sua area, um filme n&o sofreu nenhum
tratamento. Os filmes foram caracterizados por
microscopia eletrbnica de varredura (MEV) e
medidas de condutancia por teste de quatro fios.

Resultados e Discussao |

A figura 1 mostra o DRX da amostra de pé obtido
por pirdlise de aerossol, o difratograma apresenta a
formacgéo da fase cubica do ITO', O difratograma
apresentou um material com caracteristica cristalino
devido a presenca de picos finos. A microscopia
eletrénica de varredura da amostra de p6 de ITO
apresenta particulas esféricas com diferentes
didmetros de tamanho, a micrografia de filmes finos
apresenta formacéao de filme continuo e homogéneo
devido ao empacotamento das particulas esféricas
obtidas. As medidas de condutéancia por quatro fios
apresentaram resultados de 0,00017pA DSV-02 e
DSV-02 (50%), 0,00015pA DSV-02 (75%) e
0,00013pA para DSV-02 (95%), podendo ser
associado ao tratamento de laser, quanto maior o
preenchimento, menor é a corrente obtida.
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Figura 1. Difratograma da amostra do po6 de ITO.
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Figura 2. Micrografias da amostra de p6deITO e
dos filmes DSV-02 sem tratamento e tratamento a
laser de 50, 75 e 95%.

Conclusodes

Pode-se concluir que foi possivel obter o 6xido de
indio dopado com estanho ITO produzido pela
técnica de pirdlise de aerossol, comprovados pelos
difratograma de raios X. A forma esférica das
particulas com diferentes diametros, caracteristica
do processo foram comprovados através da
micrografias. A deposi¢cdo do semicondutor ITO
através da metodologia sol-gel foi obtida sobre
substrato de vidro, a ndo conduténcia pode estar
relacionada a ndo homogeneidade do filmes.
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